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SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODEN A K
mit kontrelliertem Durchbruchsverhalten
(controlled avalanche),
fir Serienschaltung geeignet BYX 39/...R
A K
o
Dauergrenzstrom bei hﬁ 5 BS'E [P AV = 9,5 A
bei EG = 125°C Ir AV - M A
Hichstzulliissige 1
periodische Scheitelsperrspannung ) Ul WN® 600, ..1400 W
Hichstzulissige Stob=Sperrverlustleistung PI sN"= 4 kW
ABMESSUNGEN in mm
Gehuses JEDEC DO—4 h = e bma .
BYX 39/...: Katede am Gehluse %El-- D
BYX 39/...Rt Anode am Gehliuse ’ 71 |
™ ™ max 303
Die Gleichrichterdioden } man
werden mit Zahnscheibe % a3
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SPANNDNGSGRENTVERTE  bei f = 50...400 Hs
BichstzulBssige peried. 2 Héchstzulissige 2 Typ:
Scheitelsperrspannung: %) Gleichsperrspannung: )
Upwnu *® s00 V l:l'I = 600 V BYX 39/600 (R)
apo vV BoO V BYX 39/800 (R)
1000 ¥ 1000 ¥ BYX 38/1000 (R)
1200 V 1200 V BYX 39/1200 (R)
1400 V 1400 V BYX 38/1400 (R)
STROMGRENZWVERTE bei f = 50...400 Hz
o
Dauergrengstrom bei I'[.r S BS Ci I' AV = 9;% A
bei 8. = 125°C: Ipav " 6,0 A
Bichstzulissiger Effektivwert des Durchlalstromes: Ip aus ™ 15 A
HichstzulEssiger periodischer Spitzenstrom: Il" RN ® 100 A
Stobstrom-Grenzwert bei ‘J = 178°Cs l.r EN " 126 A
Grenzlastintegral: f]zdt = T8 *2.
LE ISTUNGSGRENZWERTE bei f = 50...400 Hz
Hichstzulissige Sperrverlustleistung, Mittelwert
bei t__ = max. 20 ms, IJ = 126%C: 1-“ AV " 10 W
HichetzulBssige Splt:an-ﬂp!rrﬂrr]ult}.!lllnng
bei f = 50 Hz, t = 10 us, &, = 125°C: PapN * 2,0 kW
Hichstzulissige StuB-Sptrsftrlnl-tlviltunl
bei t = 10 ps, l-J e l.'l'bntt PII sH ™ 0,8 kW
bei t = 10 ps, ‘J = 25C: PHSH = 4,0 kW
j} fiir Einzeldioden
fiir Serienschaltung von m Gleichrichterdioden gilt UR VMges =" : l.ll ¥ M
2] aus Grinden thermischer Stabilithit bei einem Whrmewiderstand R v s E/w
bei Gleichspannung, Il|rh u £ 20 K/W bei Wechselspannungj
bei hiheren R =Werten mull die Sperrschichttemperatur verringert werden.
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PURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei I, = 20 A und 8, = 25"C1 UF < 1,7 v
Sperrstrom bei Uy _ und 8, = 128°C: Iy < 200 BA
Durchbruchspannung o
bei I, = 5 mA und 8, = 26°C:  BYX an/eo0(R): ﬂt“} g = T80-2400 V
BYX 39/800(R): u(-] g = 1000-2400 V
BYX 39/1000(R): “{m} R" 1250-2400 V
BYX 39/1200(R): Urpp) p = 1450-2400 ¥
BYX 39,/1400(R): n{“] R " 1650-2400 V
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzullissige Sperrachichttemperaturs #J = 178 "¢
o
Lagerungstemperaturbereichs IlS m =585...176 C
Wirmewiderstand
gwischen Sperrschicht und Gehliuseboden: v g = 4,6 KW
gwischen Gehiiuseboden und KibhlkSrper,
ohne Wirmeleitpastes R /K ™ 1,0 K/wW
mit Wirmeleitpaste: ch G/K = 0,5 K/wW
gwischen Sperrschicht und Umgebung: lth v - 50 E/W
Impul s-Wirmewiderstand, tp = 1 mag bing = 0,38 K/W
EHCEL‘;IS:CHI EIGENSCHAFTEN
Drehmoment-Bereich bei Befestigung: HD = 0,B8...1,7 Nm
(8...17 kp em)
Max. Bohrungs-Durchmesser im Kiblblech: ] = 5,2 mm
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